
отзыв 

на автореферат диссертации Евронейцева Евгения Ащ�реевича «Кинетика экситонной 

фотолюминесценции в квантовых ямах в системе (Al,Oa,In)N», представленной на соискание 

учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 - физика 

полупроводников 

Работа Е.А. Европейцева посвящена применению методов микро-фотолюминесценции 

(микро-ФЛ) и спектроскопии время-разрешёшюй ФЛ к ультратонким квантовым ямам (КЯ) и 

паноколонкам, созданным па основе широкозонных нитридов элементов третьей группы. Эти 

оптические :vrетоды исследования позволяют с высоким пространственным разрешением получить 

ценную информацию о строении энергетических зон квантово-размерных структур на основе этих 

полупроводников. Важно, что, регулируя параметры таких структур, такие как толщина и состав 

слоёв, удаётся в широких пределах варьировать их экситонный спектр и, соответственно, 

спектральную область работы соответствующих приборов, что и определяет высокую актуальность 

проведёпных исследований. 

В работе получен целый ряд важных и интересных результатов, из числа которых можно 

выделить следующие: 

- температурные зависимости спектров микро-ФЛ о;щночпой напоколонки, полученной

метаном фотолитографии и травления структур с одиночной ультратонкой КЯ GaN/ AlN, 

продемонстрировали поведение латерально локализованных тёмпых и светлых экситонов. А врсмя

разрешённая ФЛ подтвердила преобладание медленной и быстрой компоненты для 

соответствующих линий; 

- низкотемпературные исследования перепесённых на держатель одиночных микроколопок

типа ядро-оболочка, содержащих КЯ InxGa1-xN/GaN, позволили выявить источники наблюдаемых 

ультрафиолетовой, синей и зелёпой полос ФЛ, которые относятся к излучению неполярных, 

полуполярных и полярных КЯ соответстве1пю. 

Насколько можно судить по автореферату, ;�иссертатщя удовлетворяет требованиям 

Положения о присуждении учёных степеней Федерального государственного бюджетпш·о 

учреждения науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, а её автор, Европейцев Евгений 

Андреевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.11 - физика полупроводников. 
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